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Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Структура та оптичні властивості тонких нітридних шарів і нанопорошкового оксиду цинку, одержаних
лазерною абляцією.

2. Structure and optical properties of nitride thin films and zinc oxide nanopowder, obtained by means laser
ablation.

Реферат:
1. Дисертаційна робота присвячена дослідженню закономірностей формування структури та оптичних
властивостей тонких нітридних шарів і нанопорошків ZnO, одержаних в процесі імпульсної лазерної абляції
у хімічно-активному середовищі.З допомогою імпульсної лазерної та лазерно-магнетронної реактивних
технологій синтезовані тонкі нітридні шари GaN, AlN. Встановлені закономірності взаємозв'язку між
термодинамічними параметрами хімічно-активного середовища (тиск азоту, температура підкладки),
енергетично-часовими режимами і геометрією лазерного напилення, з одного боку, та струк-турою і
люмінесцентними характеристиками одержаних тонких нітридних шарів, з іншого боку. Виявлена висока



реакційна здатність лазерної плазми в умовах квазізамкненого об'єму та встановлено, що процеси, які мають
місце на поверхні мішеней (Ga, Al) ведуть до формування у їх приповерхневому шарі вираженої вюрцитної
фази. Одержані епітаксійні тонкі шари GaN, AlN володіють яскравою люмінесценцією в областях 440-460 нм
(AlN, GaN:Cr), 520 нм (GaN:Zn), 720 нм (GaN:Cr). Встановлено, що шляхом лазерного відпалу GaN:Cr можна
проводити зміни у спектрах випромінювання дією на активаційні центри хрому.

2. The dissertation is devoted to investigation of the structure and optical properties of thin nitride layers and ZnO
nanopowders, obtained by means of pulsed laser ablation in chemically active environment.Using pulsed laser and
laser-magnetron reactive technologies synthesized thin nitride layers GaN, AlN. Established the regularities the
relationship between the thermodynamic parameters of the chemically active environment (nitrogen pressure, the
substrate temperature), the energy-time regime and the geometry of laser deposition, on the one hand, and the
structure and characteristics of the obtained luminescent thin nitride layers on the other side. Detected high
reactivity laser plasma in quasiclosed volume and found that the processes that take place on the target surface
(Ga, Al) lead to formation on the surface layer wurtzite phase. All epitaxial layers are thin GaN, AlN exhibit bright
luminescence in regions: the 440-460 nm (AlN, GaN: Cr), 520 nm (GaN: Zn), 720 nm (GaN: Cr). Found that by laser
annealing GaN: Cr can make changes in the emission spectra by acting on the activation centers of chromium.
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